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	郭旗，辐射物理，研究员，博士生导师，1986年毕业于北京理工大学，现任中国科学院新疆理化技术研究所固
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	1．围绕航天科技发展对新型元器件辐射效应试验技术需求，率领团队开展了不同类型新型器件辐射效应研究，建
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	（2）揭示了复杂电路辐射损伤从器件、单元到整体电路的传递机制，获得了多个先进工艺节点器件辐射损伤规律
	（3）突破了光电成像器件电离与位移损伤分离测试技术，建立了光电器件累积辐射效应试验方法，首次提出暗弱
	（4）研制出我国首台空间电离辐射剂量在轨测量设备PMOS剂量计，首次获得国产卫星内辐射剂量实时监测结
	2．针对我国新型器件辐射效应试验能力短板，率领团队建设了国内唯一的由辐照装备、元器件测试系统和辐射场
	（1）采用多孔稀疏板突破了空间低通量电子辐射环境生成技术，基于电子加速器获得了低通量、高均匀度电子辐
	（2）突破了光电成像器件辐射效应测试、光机电系统集成等技术，研制出具有自主知识产权的光电成像器件辐射
	（3）突破了晶圆级器件加电辐照和参数在线测试技术，研制出“晶圆级器件辐射效应试验装备”，首次实现未封
	3．带领团队将科研成果转化为技术应用能力，服务国家重大需求，被国家相关单位指定为辐射效应考核验收定点
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